Fotorezistor

Technické parametre

Svetelny odpor
(2856K pri 10 Lux )
Odpor za tmy, min.
Vykon, max. (25°C)
Napitie v tme, max.
Vlnové dizka
Pracovna teplota

5 +10 kOhm
300 kOhm
50mW
150V DC
520+590nm
-30 ++70°C




